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1‘ Conmutacion
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‘1‘ Conmutacion: Transientes
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‘1‘ Conmutacion: Transientes
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‘1‘ Condicion de conmutacion
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w!| Modelo en base a transistores
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‘1‘ Curva caracteristica de conduccion
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- ‘ Voltaje de bloqueo
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‘1‘ Curva caracteristica de compuerta
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‘1‘ Otros dispositivos de tres junturas

- Tiristor optacoplado

_| ' Al inyectar fotones en la zona de transicion que soporta el bloqueo

}vy directo, se aumenta la generacion de pares electrén hueco 'y con ello la
. corriente inversa. Con ello se reduce el voltaje anodo catodo requerido
parala conmuta

Lot

T r | ac Conmutacion

N la>1 >l g

Triac: curva caracteristica
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‘1‘ Otros dispositivos de tres junturas

- Diac

/ Conmutacion
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ruptura

Diac: curva caracteristica
H.Thiemer EL54A Laboratorio de Electrénica 15
| Disparo resistivo
- Rcarga
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Limitacion corriente de compuerta Rmin= (V- Vp)lgy,
Limitacion voltaje compuerta: Rmin=R, (V.- Vo) Veu
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VE-Vp rva caracteristica: Vg =f (1 )
Rectadecargas Vg=-Rlg+ Vf-V,
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"m| Disparo resistivo

Angulo dedisparo: d = [0 — 90°]
Angulo de conduccién: a = [180 — 90°]
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1‘ Encendido con transformador de pto. medio
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1‘ Apagado del tiristor alimentado con CC
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1‘ Control proporcional de fase
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1‘ Control proporcional de N° de ciclos
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